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 دانشکده فنی انقلاب اسلامی



 (BJT)ترانزیستورهای دو قطبی  







𝐈𝐄 = 𝐈𝐂+𝐈𝐁 

 BJTچگونگی عبور جریان در در ترانزیستور 



 BJT نواحی کار ترانزیستور  

 ( Cutoff Region) ناحیه ی قطع  -1  
  

 ( Saturation Region)ناحیه ی اشباع  -2
 

 (Active Region)ناحیه ی فعال -3



 ( Cutoff Region) ناحیه ی قطع  -1



 ( Saturation Region)ناحیه ی اشباع  -2





 (Active Region)ناحیه ی فعال -3



 :مثال 







 BJTانواع آرایش های ترانزیستور  



 منحنی مشخصه ورودی  منحنی مشخصه خروجی 

 در آرایش بیس مشترک BJTمنحنی مشخصه ی ترانزیستور 



 در آرایش امیتر مشترک و کلکتور مشترک BJTمنحنی مشخصه ی ترانزیستور 

 منحنی مشخصه ورودی  منحنی مشخصه خروجی 



 نواحی قطع و اشباع و فعال ترانزیستور روی منحنی مشخصه ی خروجی 



 توان تلفاتی در ترانزیستور



 ولتاژارلی





 BJTترانزیستور DCانواع مدارات برای بایاس  

 مدار بایاس ثابت -1
 مدار بایاس با وجود مقاومت امیتر -2
 بایاس مقسم ولتاژ -3
 بایاسینگ از طریق مقاومت فیدبک -4










